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摘要(译)

薄膜晶体管（TFT）阵列基板包括：基板;设置在基板上的栅极下面的台
阶层;设置在下面的栅极台阶层上的栅电极;形成在栅电极上的半导体层;
阻挡物，设置在所述半导体层上。栅极下面的台阶层形成在栅极电极下
方，并且具有大于栅极电极的宽度的宽度。
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